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El invento se refiere a mejoras en la conp-

truccidén de osciladores de transistores con un circuito oscilan
te conectado al electrodo de salida del transistor, con acopla-
miento de reaccidn por una capacidad entre el circuito del emi=-
sor y del colector y con un miembro girador de fase coordinado
al camino de reaccidn.

Se conoce un oscilador de transistor ~ Cofl-
pitts ("transistores en radio y televisidén" de Kiver, McGraw Hifll
Book Company 1956) en el que la tensidn del acoplamiento de reaf-
¢idén, por un divisor de tensidn capacitivo, se conduce desde el
electrodo del colector al electrodo del emisor. En esta conexidp
conocida, en el circuito del emisor se encuentra una resisten-
cia, y la tensidn entre el colector y el emisor se gira por 90¢
En ello se efectua una regulacidn de frecuencia, por variacidn
de la frecuencia del circuito oscilante en el circuito del colec-
tor del transistor. Una variacidn contlinua de la frecuencia del]
oscilador en un amplio alcance es muy dificil de conseguir con
esta conexidén conocida. Se conoce adem#s el conectar el conden-
sador de acoplamiento de reaccidn girador de fases a una toma
de la inductividad del circuito de oscilacién del oscilador y
constituir la toma de modo corredizo para la regulacidén de la
ifrecuencia. Tal conexidn no es adecuada para una regulacidn eléc-
trica de la frecuencia (patente federal alemana 8%4,70%) también
se conoce conectar en un oscilador Copitts, entre el punto de BPP
lace.de uno de los condensadores divisores de tensidén y el emi-

sor del transistor del oscilador, una resistencia. Al variar lo

[%2]

valores eléctricos del circuito de oscilacidn, sin embargo, se

modifiea la relacidén de fases en el camino del acoplémiento de
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reaccidn., Por ello se empeora la sensibilidad de regulacién. ad
més, en esta conexidn conocida, sin embargo, necesariamente la

resistencia del emisor del transistor, situada en paralelo a la

tiene que estar dimensionada tan gragde, que no afecte a la ac-
cidén de la mencionada conexidn en serie. Por ello la resisten-
cia del emisor, sin embargo, tiene que ser tan grande, que oca-
sione una contra-reaccidn demasiado grande y por ello afecta al
alcance de regulacidn. |

El invento tiene por objeto la creacidn
de una conexidn de transistor-oscilador, que permite una varia-
cidn de la frecuencia del oscilador en un amplio alcance y una
utilizacidn para conexiones de desviacidn de lineas., E1 invento
pa: te de una conexidn de transistor-oscilador, en la que el emi
sor y el colector estdn unidos entre sl jor medio de una capa-
cidad giradora de fases,’qug estA conectada a una toma o A un
arrollamiento parcial de la inductividad del circuito oscilante
en el circuito del colector del transistor. El invento consiste
en que, para la regulacidn de la frecuencia de la base del tran
gistor, se suministra una tensién previa variable, porque el (1
cuito de resonancia en serie, formado por el condensador de aco
plamiento de reaccidn y la inductividad del circuito oscilante,
para hacer mds empinado el flanco delantero de la oscilacién de
partida del circuito oscil=ante est4 sintonizado a una onda su~
perior de la frecuencia del circuito oscilante, y porque la os-
cilacidn de partida, asl deformada, se emplea como sefial de ma-
niobra para la conexidén de desviacidn de lIneas. Por elle se all

canza que el valor del acoplamiento de reaccidn se determine po

conexidn en serie de resistencia y capacidad divisora de tensiép,

T
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eleccidn de 1la toma en la inductividad del circuito de osecila-
¢ién y porque, por otra parte, el condensador de acoplamiento
de reaccidn, Jjunto con la resistencia en el circuito del emison
del transistor y la resistencia interna del transistor mismo,
ocasiona un giro de fases, que tiene un valor desviado de 902,

La frecuencia del circuito oscilante en el circuito del colec~

tor del transistor se ajusta fijamente y los valores del circui

to no son influidos por la regulacién de frecuencia, Por el con
trario, la regulacidn de frecuencia se efectda en la base del
transistor, -lo que tiene efectos ventajosos en las dispersiones
de datos de los transistores. ELl punto de trabajo del transis-
tor se ajusta, por la tehsidén en la base, a un valor medio tal,
que se consigue la deseada frecuencia media, Por variacidén de

la tensidn del punto de trabajo ahora puede variarse la frecuen

cia del oscilador en amplios limites por el valor de la frecuen

cia deseada, Como el condensador de acoplamiento de reaccidn,

Junto con el arrollamiento parcial de la inductividad del cir-

cuito oscilante en el circuito del colector del transistor, for
ma otro circuito oscilante, que estd sintonizado a una onda su-

perior de la frevuencim del circuito oscilante, el flanco delan|

tero de l1a oscilacidn producida se constituye de un modo extraojr-
dinariamente empinado, de modo que una parte esencial de la ac-
c¢idn de la conexidn de distorsidn requerida para la desviacién
de llIneas, ya se alcanza por el oscilador mismo.

Para 1la explicacidén mds detallada defl
invento se describird en lo que sigue un ejemplo de ejecucidn eph
bagse de las figuras. La fig. 1 muestra el esquema de conexién

de principio de un oscilador de transistor segin el invento. La
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fig. 2 un esquema de conexidn de principio modificado y la fig,
% una conexidn ejecutada prdcticamente con un transistor-pnp ¥y
una conexidn de distorsidén adosada para la obtencidn de los im-
pulsos de maniobra del paso final de 1Ineas. La fig. 4 muestra
un paso de impulsidn de transistor para una conexidén segin la
fig. 1, y la fig. 5 precenta formas ée tensidn,

En 1a fig. 1, en el circuito del colec-
tor de un transistor - pnp 1, estd situado un circuito oscilan-
te con una inductividad 2 y una capacidad 3. Para el acoplamien
to de reaccidn estd conectado, en un punto de toma 4 de la indu
tividad 2, un condensador 5, cuyo otro electrodo estd unido con)

el emisor 6 del transistor 1. El emisor 6 estd unido ademds al

7y 8, que estd interconectado entre masa y tensidén de funcionn
miento. El circuito oscilante 2, 3 estd igualada a una frecuen-
cia fija, la conexidn estd ajustada mediante un divisor de ten-
sién de base, de las resistenéias 9, 10 y 11, a una tensién pre
via de base correspondiente a una frecuencia media. Para la va-
riacidn eléctrica de la tensidn previa de base y por ello de ld
frecuencia del oseilador, se suministra a la base en las bornas
12 y 13 una tensién reguladora UR. E1l condensador 5 y la parte,
-situada en serie con el mismo, de la inductividad del circuito
occilante 2, estédn sintonizados a una onda superior de la fre-
cuencia del circuito oscilante 2, 3.

En 1la conexidn hasta ahora descrita,
est4 desplazada en la fase la tensidn acoplada en reaceidn a
través del condensador 5. Para el grado del desplazamiento de f]

se existe un mAximo respecto a la sensibilidad de regulacidn.

punto de toma de un divisor de tensidén compuesto de resistenciss
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_conexiones de desviacidn de lineas. Para el flanco de descone-

La sensibilidad éptima de regulacién resulté en una relacidn de
fases segin la fig. Sc. Al 1ado de la favorable posicidén de fa-
se de la tensidn acoplada en reaccidén, sin embargo, también es
importante el grado del acoplamiento de reaccidn. El desplaza-
miento de fases se determina esencialmente por las resistencias
7, 8, el condensador 5 y la resistencia interior del transistor

1. La tensién dptima de acoplamiento de reaccidén, por el contraj

rio, estd dada por el punto de toma del condensador 5 en la in-
ductividad 2 del circuito oscilante. Como con ayuda de la toma
4, en la bobina puede fijarse 1la tensidn acoplada en reaccidn,
¥y por el valor de la capacidad 5 puede fijarse la posicidn de
fases correcta, existe 1la posibilidad de dimensionar muy peque-
fins las resistencias 7 y 8. Por ello resulta la ventaja de una
sensibilidad de regulacién muy grande.

En 1la fig. 2 se representa una conexidn se

gin la fig, 1, en la que, en lugar de un transistor - pnp, se
utiliza un transistor - npn. Elementos iguales de conexidn que
en la figura 1 estédn provistos en esta figura de iguales signos
de referencia, -

La conexidn de oscilador descrita en las

figs. 1 y 2 es especialmente adecuada para la utilizacién en

xidn del impulso de maniobra para el paso final de lIneas se exi-
gen, en efecto, tiempos de maniobra de un mAximo de 1,5 useg.

por 100 V, que en las conexiones conocidas de vdlvulas se alcan)

zan por tensiones muy grandes en la entrada, respectivamente en

la rejilla del paso de distorsidn, que sigue al oscilador de se

no. Los pasos de distorsidn se requieren en tales conexiones pa
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ra producir, a partir de la tensidén en forma de seno del oscila
dor, una tensidn aproximadamente en forma de dientes de sierra
para el paso final o para su paso de impulsidn. Si se utiliza,
en lugar del paso de vAlvulas, un oscilador de transistor, se
requiere entonces el transfurmar muy .ampliamente hacia arriba
la tensidén de seno, lo que requeriria un ndcleo cerrado bastan-
te grande para el circuito de oscilacidn. Por el dimensionamien
to y 1a constitucidn de la conexidén segin el invento se produce
ahora una tensidn de maniobra, que presenta un flanco delantero
extraordinariamente empinado. Este flanco empinado se manifies-
ta exactamente cuando también se requiere para la tensidn de ma
niobra. De esta manera es suficiente sintonizar el paso de dis-
torsién con una tensidn pequefia para obtener, no obstante, una
tensidn de maniobra con tensidén suficiente y con flancos de des
conexién suficientemente empinados para el paso final, respecti
vamente para el paso de impulsidn de la vdlvula final.

A En la fig. % se reprecenta una conexid
de oseilador junto con un paso de distorsién, que le sigue. Los
elementos de conexidn iguales que en la fig, 1, respectivamente
fig. 2, se representan en la fig, 3 con los mismos signos de re

ferencia, AllI la tensidn producida en el circuito de oscilacid

2y, % se covnduce a través de un condensador de acoplamiento 14

a la rejilla de regulacidn de un tubo 15 de distorsidn. Bl tubo
o vélvula de distorsidn esté constituldo como limitador de mane
ra conocida, que en su circuito de Anodo presenta un miembro 16
de RC, que durante el tiempo de cierre de la vAlvula limitadora
15, produce uﬁa tensién en forma de dientes de sierra., De esta

vanera llegn desde el #dnodo de 1la vAlvula limitadora 15, a tra-

T
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vés de un condensador de acoplamiento 17, a la conexidn de des-
viacién subsiguiente, no representada, una tensidn de desviaciéh
creciente, aproximadasmente en forma de dientes de sierra, que
en el tiempo del retroceso presenta un flanco empinado.

En la fig. 4 se representa una cone-

xién segin la fig. 3, en la que la tensidn de salida 18 del e¢ir

cuito de oscilacidn 2, % se conduce a través de un coundensador

19, a la base de un transistor de impulsidn 20, cuyo emisor per

nite extraer la temsidn de regulmcidén 21 para el paso final, no

representado,

La fig. 5 presenta formas de tensidén

en el emisor y colector del transistor 1.

N. O T A

La presente patente de invencidn, co

B

prende las siguientes reivindicaciones:

1.~ Mejoras en la construccidén de os

ciladores de transistores con un circuito de oscilacién, conec-
tado al electrpdo de salida del transistor con acoplamiento de
Treaccidn, por una capacided giradora de fases entre el emisor
'& el circuito de cclector, que estd conectada a una toma de la
inductividad del circuito de oscilacidn, caracterizadas porque
en la utilizacién como oscilador de regulacién de una conexidén
de desviacidn de lIneas para la regulacidn de la frecuencia se
aporta a la base del transistor una tensidén previa variable, pop-

que el circuito de resonancia en serie, formado por el condensa

dor de acoplamiento de reaccidn y una parte de la inductividad
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del circuito de oscilacidn, para hacer mis empinado el flanco
delantero de la oscilacidn de salida del circuito oscilante, est
t4 sintonizado a una onda superior de la frecuencia del c¢circui-

to de oscilacién.

=)

2,~ Mejoras, segin la reivindicacié
LY

1, carvacterizadas porque la resistencia interna del transistor,

la resistencia en el circuito.-del emisor y la capacidad del aco

plamiento de reaccidn estén dimensionadas de tal modo que el gi
ro de fases del acoplamiento ée reaccidn entre el colector y el
emisor tiene un valor desviado de 909,

3.~ Mejoras en la construceidn de
osciladores de transistores,.

Segin se describe y reivindica en
esta memoria descriptiva y .se ilustra con los dibujos que a la
misma se acompafiae

Cons a memoria de ocho hojas

n/ sdla de sus caras.

18 MAY0 1966

foliadas y escritas a méquina po

Nadr
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